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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIY.
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant
sont représentés dans chaque comité d’études.

6) L’attention est attirée sur le\fai i ! e de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prpriété intel its” analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inten@u 6164 ~ 5té établie par le sous-comité 37B: Composants
spécifiques aux payaf i i i ité
d’études 37 de la C

Rapport de vote
) 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
L'annexe B est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of tre~|EC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricalfand electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stapdatds. Thei reparatlon is

participate in this preparatory work. International, governmental and non-gowérnrenqtal organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates i ernational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions d Wi .
two organizations.

from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendation
of standards, technical specifications, technical report
Committees in that sense.

6) Attention is drawn to the possjbiliti\that some
International Sta r
components for
Surge arresters.

The text of this standard\is base

\ \/FDIS Report on voting

B 37B/58/FDIS 37B/61/RVD

he following documents:

Full information o voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A forms an integral part of this standard.
Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

« reconfirmed;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

¢ amended.



